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1. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti, turintis: 

mėginio įvedimo įtaisą nepertraukiamam paimto mėginio įvedimui į vakuuminę kamerą;

lazerinio apspinduliavimo įtaisą šio tokiu būdu įvesto mėginio apspinduliavimui lazerio spinduliu, mėginį jonizuojant,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar turi:

konvergencijos sekciją molekulėms, kurios buvo jonizuotos apspinduliuojant lazeriu, suartinti; 

jonų gaudyklę selektyviam tokiu būdu konverguotų molekulių sugaudymui; ir

prabėgimo laiko masių spektrometrą, į kurį įeina jonų detektorius jonams, kurie yra išleidžiami iš anksto nustatytais intervalais, detektuoti.

2. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mėginio įvedimo įtaisas yra kapiliarinė kolonėlė, ir šios kapiliarinės kolonėlės galiukas įsikiša į konvergencijos sekciją.

3. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kapiliarinė kolonėlė yra padaryta iš kvarco arba nerūdijančio plieno.

4. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazerio spindulio, išeinančio iš lazerinio apspinduliavimo įtaiso, bangos ilgis yra 300 nm arba mažesnis.

5. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazerio spindulio, išeinančio iš lazerinio apspinduliavimo įtaiso impulso plotis yra pikosekundžių eilės.

6. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazerio spindulio, išeinančio iš lazerinio apspinduliavimo įtaiso, impulsų dažnis yra mažiausiai 1 MHz.

7. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad organinio komponento pėdsakai yra pėdsakai polichlorinto bifenilo (PCBo), esančio apdorojimo įrenginio, kuriame buvo vykdomas PCBo skaldymas, dujose.

8. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad organinio komponento pėdsakai yra pėdsakai PCBo, esančio dujotakio dujose arba atidirbusiame skystyje, išleidžiamame iš apdorojimo įrenginio, kuriame buvo vykdomas PCBo skaldymas.

9. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazerio spindulio, išeinančio iš lazerinio apspinduliavimo įtaiso, bangos ilgis yra 300 nm arba mažesnis, impulso plotis yra 1000 pikosekundžių arba mažesnis, energijos tankis yra 1 GW/cm2 arba mažesnis, ir yra detektuojami organinio komponento pėdsakai tuo metu, kai sustabdomas organinio komponento skaldymas. 

10. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazerio spindulio energijos tankis yra nuo 1 iki 0,01 GW/cm2. 

11. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kai organinio komponento pėdsakai yra pėdsakai PCBo, turinčio mažą chloro atomų skaičių, lazerio spindulio bangos ilgis yra nuo 250 iki 280 nm, impulso plotis yra nuo 500 iki 100 pikosekundžių, o energijos tankis yra nuo 1 iki 0,01 GW/cm2.

12. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kai organinio komponento pėdsakai yra pėdsakai PCBo, turinčio didelį chloro atomų skaičių, lazerio spindulio bangos ilgis yra nuo 270 iki 300 nm, impulso plotis yra nuo 500 iki 1 pikosekundės, o energijos tankis yra nuo 1 iki 0,01 GW/cm2.

13. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazerio spindulys pereina per Ramano celę.

14. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad Ramano celėje yra vandenilis.

15. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jonų gaudyklė susideda iš pirmojo elektrodo su gaubteliu gale, turinčio mažą skylutę, per kurią įeina jonizuotos molekulės, antrojo elektrodo su gaubteliu gale, turinčio mažą skylutę, per kurią yra išleidžiamos sugautos molekulės (pirmasis ir antrasis elektrodai su gaubteliais galuose yra vienas prieš kitą), ir didelio dažnio elektrodą, kad jonų gaudyklei būtų galima paduoti didelio dažnio įtampą; pirmojo elektrodo su gaubteliu gale įtampa yra žemesnė už jonų konvergencijos sekcijos jonizuotoms molekulėms suartinti įtampą, o antrojo elektrodo su gaubteliu gale įtampa yra aukštesnė už pirmojo elektrodo su gaubteliu gale įtampą; ir jonizuotos molekulės yra sugaunamos padavus didelio dažnio įtampą, tuo metu, kai jonų gaudyklėje esančios molekulės yra selektyviai sulėtinamos.

16. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad per jonų gaudyklę yra leidžiamos inertinės dujos.

17. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jonizacijos zonoje yra 1x10-3 torų vakuumas, jonų konvergencijos sekcijoje ir jonų gaudyklėje yra 1x10-5 torų vakuumas, o prabėgimo laiko masių spektrometre yra 1x10-7 torų vakuumas.

18. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš lazerinio apspinduliavimo įtaiso išeinantis lazerio spindulys yra atspindimas keletą kartų taip, kad tokiu būdu atsispindėję lazerio spinduliai jonizacijos zonoje nepersikloja vienas su kitu.

19. Prietaisas organinio komponento pėdsakams detektuoti pagal 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš lazerinio apspinduliavimo įtaiso išeinantis lazerio spindulys yra atspindimas keletą kartų, panaudojant viena prieš kitą esančias prizmes taip, kad tokiu būdu atsispindėję lazerio spinduliai neina tuo pačiu keliu.

20. Dujų organinio komponento pėdsakų detektavimo būdas, apimantis surinkto mėginio nepertraukiamą įvedimą į vakuuminę kamerą; šio įvesto mėginio apspinduliavimą lazerio spinduliu, tokiu būdu jonizuojant šį mėginį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad selektyviai sugaudo jonų gaudyklėje jonizuotas lazeriniu spinduliavimu molekules, suartinant jonizuotas lazeriniu spinduliavimu molekules; ir detektuoja jonus, išleidžiamus iš jonų gaudyklės, tam tikrais nustatytais intervalais prabėgimo laiko masių spektrometru.

21. Organinio komponento pėdsakų detektavimo būdas pagal 20 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad detektuoja dujose, kurios yra apdorojimo įrenginyje, kuriame buvo vykdomas PCBų skaldymas, esančios dujos.

22. Organinio komponento pėdsakų detektavimo būdas pagal 20 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja jonų gaudyklę, kuri susideda iš pirmojo elektrodo su gaubteliu gale, turinčio mažą skylutę, per kurią įeina jonizuotos molekulės, antrojo elektrodo su gaubteliu gale, turinčio mažą skylutę, per kurią yra išleidžiamos sugautos molekulės, pirmasis ir antrasis elektrodai su gaubteliais galuose yra vienas prieš kitą, ir didelio dažnio elektrodo, kad jonų gaudyklei būtų galima paduoti didelio dažnio įtampą; pirmojo elektrodo su gaubteliu gale įtampa yra žemesnė už jonų konvergencijos sekcijos jonizuotoms molekulėms suartinti įtampą, o antrojo elektrodo su gaubteliu gale įtampa yra aukštesnė už pirmojo elektrodo su gaubteliu gale įtampą; ir jonizuotas molekules sugaudo, padavus didelio dažnio įtampą tuo metu, kai jonų gaudyklėje esančios molekulės yra selektyviai sulėtinamos.

23. Organinio komponento pėdsakų detektavimo būdas pagal 22 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad per jonų gaudyklę leidžia inertines dujas, jonizacijos zonoje palaiko 1x10-3 torų vakuumą, konvergencijos sekcijoje ir jonų gaudyklėje palaiko 1x10-5 torų vakuumą, o prabėgimo laiko masių spektrometre palaiko 1x10-7 torų vakuumą.

24. Organinio komponento pėdsakų detektavimo būdas pagal 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad detektuoja dujose, kurios yra apdorojimo įrenginyje, kuriame buvo vykdomas PCBo skaldymas, esančios dujos.

25. Organinio komponento pėdsakų detektavimo būdas pagal 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš lazerinio apspinduliavimo įtaiso išeinantį lazerio spindulį atspindi keletą kartų taip, kad tokiu būdu atsispindėję lazerio spinduliai jonizacijos zonoje nepersikloja vienas su kitu.

26. Organinio komponento pėdsakų detektavimo būdas pagal 25 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš lazerinio apspinduliavimo įtaiso išeinantį lazerio spindulį atspindi keletą kartų, panaudojant viena prieš kitą esančias prizmes, taip, kad tokiu būdu atsispindėję lazerio spinduliai neina tuo pačiu keliu.

27. Toksinės medžiagos skaldomojo apdorojimo kontrolės būdas, apimantis dekompozicijos produktų matavimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja prabėgimo laiko masės spektrometrą pagal 1 punktą, matuoja toksinės medžiagos ir/arba skaldant šią toksinę medžiagą gauto produkto, esančių atidirbusiame skystyje, koncentracijos parametrus po to, kai buvo atliktas skaldomasis apdorojimas toksinės medžiagos skaldymo prietaise, į kurį įeina reaktorius toksinės medžiagos skaldymui; ir optimizuoja toksinės medžiagos skaldomojo apdorojimo sąlygas, remiantis tokiu būdu išmatuotais toksinės medžiagos ir/arba toksinės medžiagos skilimo produkto koncentracijos parametrais.

28. Toksinės medžiagos skaldomojo apdorojimo kontrolės būdas pagal 27 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad toksinės medžiagos skaldymo metu gauna produktą, kuris yra, pavyzdžiui, dichlorbenzenas, ftalatas, lakus organinis junginys, fenolis, bifenilas, benzeno arba bifenilo darinys, aldehidas, organinė rūgštis arba aromatinis angliavandenilis.

29. Organinės medžiagos skaldomojo apdorojimo sistema, turinti hidroterminio oksidacijos-skaldymo įrenginį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas įrenginys susideda iš kaitinamo ir vienodą slėgį palaikančio reaktoriaus, kuriame organinė halogeninta medžiaga yra suskaldoma, pavyzdžiui, į natrio chloridą (NaCl) ir anglies dioksidą (CO2) per dechlorinimą ir oksidaciją-skaldymą, esant natrio karbonato (Na2CO3); organinio komponento pėdsakų detektavimo prietaiso pagal 1 punktą, skirto toksinės medžiagos ir/arba skaldant toksinę medžiagą gaunamo produkto, esančių atidirbusiame skystyje, išleidžiamame iš hidroterminio oksidacijos-skaldymo prietaiso, koncentracijai matuoti; ir veikimo kontrolės įtaiso, skirto hidroterminio oksidacijos-skaldymo įrenginio veikimui kontroliuoti pagal matavimo rezultatus, gautus organinio komponento pėdsakų detektavimo prietaisu.

30. Organinės medžiagos skaldomojo apdorojimo sistema pagal 29 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad hidroterminis oksidacijos-skaldymo įrenginys susideda iš cilindrinio pirminio reaktoriaus, turinčio cikloninį separatorių; pastovaus slėgio palaikymo siurblio alyvos arba organinio tirpiklio, toksinės medžiagos, vandens (H2O) ir natrio hidroksido (NaOH) slėgiui palaikyti; šildytuvo pradiniam vandens pašildymui; antrinio reaktoriaus, turinčio spiralinį vamzdį; šaldytuvo apdorotam skysčiui, išleidžiamam iš antrinio reaktoriaus, atšaldyti; dujų-skysčio atskyrimo įtaiso, kuriame apdorotas skystis atskiriamas nuo dujų; ir slėgį sumažinančio vožtuvo.

31. Organinės medžiagos skaldomojo apdorojimo sistema pagal 29 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi veikimo kontrolės įtaisą, kontroliuojantį bent vieną iš parametrų, pasirinktų iš toksinės medžiagos skaldomojo apdorojimo sistemos kaitinimo, sistemos pastovaus slėgio palaikymo, toksinės medžiagos apdorojimui paduodamo skysčio kiekio, oksidacijos agento paduodamo kiekio ir natrio hidroksido (NaOH) paduodamo kiekio.

32. Organinio komponento pėdsakų matavimo prietaisas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi: 

organinio komponento pėdsakų detektavimo prietaisą pagal 1 punktą;

daugybę mėginių paėmimo vamzdžių, skirtų dujų mėginiams paimti iš paėmimo vietų, įtaisytų dujų kelyje, kuriais eina dujos;

vožtuvą, įtaisytą kiekviename mėginio paėmimo vamzdyje;

jungiamąjį vamzdį, skirtą mėginių paėmimo vamzdžiams prijungti prie detektavimo prietaiso lazerinio apspinduliavimo įtaiso; 

dujų siurbimo įtaisą dujų cirkuliacijai užtikrinti, kuris yra prijungtas prie jungiamojo vamzdžio; ir

išvalymo įtaisą, skirtą likusių dujų, esančių tarp vožtuvo, įtaisyto kiekviename mėginio paėmimo vamzdyje, ir detektavimo prietaiso, išleidimui į išorę; minėtas išvalymo įtaisas yra prijungtas prie jungiamojo vamzdžio.

33. Organinio komponento pėdsakų matavimo prietaisas pagal 32 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi dar ir sugrąžinimo vamzdį, įtaisytą tarp vožtuvo ir vietos, prie kurios yra prijungtas kiekvienas iš mėginių paėmimo vamzdžių, ir kuris yra sujungtas su dujų keliu; ir dujų cirkuliacijos įtaisą dujų cirkuliacijai užtikrinti, kuris yra įtaisytas sugrąžinimo vamzdyje.

34. Organinio komponento pėdsakų matavimo prietaisas pagal 32 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dujų siurbimo įtaisas turi diafragminį siurblį, prijungtą prie jungiamojo vamzdžio, ir vožtuvą, įtaisytą tarp jungiamojo vamzdžio ir diafragminio siurblio.

35. Organinio komponento pėdsakų matavimo prietaisas pagal 32 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išvalymo įtaisas turi išcentrinį spiralinį siurblį, prijungtą prie jungiamojo vamzdžio, ir vožtuvą, įtaisytą tarp jungiamojo vamzdžio ir išcentrinio spiralinio siurblio.

36. Organinio komponento pėdsakų matavimo prietaisas pagal 32 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vožtuvas yra bet koks vožtuvas, pasirinktas iš vakuuminio elektromagnetinio vožtuvo, elektrinio rutulinio vožtuvo ir dumplinio vožtuvo.

37. Organinės halogenintos medžiagos koncentracijos koregavimo prietaisas organinio komponento pėdsakų detektavimo prietaisui pagal 1 punktą koreguoti,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis susideda iš standartinio konteinerio, kuriame yra apibrėžtos koncentracijos organinė halogeninta medžiaga; ir standartinių dujų įvedimo vamzdžio išvalymo dujoms paduoti į standartinį konteinerį organinei halogenintai medžiagai pašalinti, tokiu būdu įvedant į masių spektrometrą organinę halogenintą medžiagą, kurią lydi išvalymo dujos.

38. Organinės halogenintos medžiagos koncentracijos koregavimo prietaisas pagal 37 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame yra dar ir temperatūros palaikymo įtaisas standartinio konteinerio temperatūrai palaikyti taip, kad ji būtų 5-100 laipsnių aukštesnė už konteinerio aplinkos temperatūrą.

39. Organinės halogenintos medžiagos koncentracijos koregavimo prietaisas pagal 37 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame yra dar ir temperatūros palaikymo įtaisas standartinių dujų įvedimo įtaiso temperatūrai palaikyti 150oC arba aukštesnėje temperatūroje.

40. Organinės halogenintos medžiagos koncentracijos koregavimo prietaisas pagal 37 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad standartiniame konteineryje yra įtaisytas diskas, turintis daug skylučių.

41. Organinės halogenintos medžiagos koncentracijos koregavimo prietaisas pagal 37 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad standartinis konteineris yra užpildytas stiklo pluoštu arba granulėmis.

42. Organinės halogenintos medžiagos koncentracijos koregavimo prietaisas pagal 40 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padavimo vamzdis išvalymo dujoms tiekti yra įtaisytas standartinio konteinerio dugne taip, kad padavimo vamzdžio išėjimas yra nukreiptas į dugną, o paduodamos išvalymo dujos yra išleidžiamos iš viršutinės konteinerio dalies.

43. Organinės halogenintos medžiagos koncentracijos koregavimo prietaisas pagal 37 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad standartinio konteinerio vidinė sienelė yra padengta danga, sudaryta iš politetrafluoretileno arba silicio oksido.

44. Organinės halogenintos medžiagos koncentracijos koregavimo prietaisas pagal 37 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad standartinis konteineris yra įtaisytas taip, kad jį galima išimti.

45. Organinės halogenintos medžiagos koncentracijos koregavimo prietaisas pagal 44 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išimamas standartinis konteineris yra įtaisytas hermetiniame konteineryje.

46. Organinės halogenintos medžiagos koncentracijos koregavimo prietaisas pagal 45 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad detektuojama medžiaga yra paduodama į standartinį konteinerį, o sensorius detektuojamai medžiagai nustatyti yra įtaisytas hermetiniame konteineryje.

47. Organinės halogenintos medžiagos koncentracijos koregavimo prietaisas pagal 46 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad detektuojama medžiaga yra vandenilis.

48. Organinės halogenintos medžiagos koncentracijos koregavimo prietaisas pagal 37 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mėginyje yra PCBo.

49. Organinio komponento pėdsakų nustatymo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima organinės halogenintos medžiagos detektavimo stadiją, tam tikrais laiko intervalais koreguojant organinės halogenintos medžiagos koncentraciją, naudojant organinės halogenintos medžiagos koncentracijos koregavimo prietaisą pagal 37 punktą.

50. Organinio komponento pėdsakų nustatymo būdas pagal 49 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mėginyje yra PCBų, ir organinė halogeninta medžiaga yra PCBas.

